并联三极管基极引发的问题 

这里的问题是这样的，一个控制口给三个PNP的管子的基极供电，失效的时候是一个管子不能进入饱和区，由于每个管子的VBE和HFE的初始值不相同，且随着温度变化相差更大，由此引发的问题是三个管子不能正确的偏置，VBE比较低的管子的偏置电阻的电流最大，其余的两个管子的偏置电流就显得小。
Ib如果太小了，假定Ic一定的话
否中情况出现H=Ic/Ib，在温度低的情况下，很容进入放大区，导致Vce太大，逻辑就可能会出现问题。
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因此即使一个NPN可以用来偏置几个PNP的管子，每个管子要有独立的基极电阻，这样可实现存在Vbe差别的情况下，通过电阻实现一定的均流，确保电流的独立。
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即使控制端也不能随便将多个管子连在一起，这点是我们要注意的。
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